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INFLUENCIA DA RADIACAO ULTRAVIOLETA NO ATRITO EM FILMES FINOS DE
DIOXIDO DE TITANIO DOPADOS COM NITROGENIO
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O processo atdmico através do qual a energia cinética do atrito é dissipada inclui diversas contribuicées
como de fénons acusticos ou épticos, elétricas, magnéticas, quimicas e até mesmo entrdpicas. Além
disso, estudos recentes analisam a influéncia de um fenémeno natural externo como a radiacdo em
propriedades tribolégicas de materiais como resisténcia a indentacao. Contudo, pouquissimos estudos
publicados até o momento trazem a andlise da contribuicdo da radiacdo atuando como um terceiro corpo
no atrito entre duas superficies, tornando essa area praticamente inexplorada e, consequentemente,
muito atraente. Para que esse estudo seja possivel amostras fotossensiveis com propriedades conhecidas
podem ser utilizadas como uma dessas superficies e submetidas a ensaios tribolégicos com e sem
presenca de radiacdo, tornando vidvel a andlise de uma provavel influéncia. Dentre os materiais
apropriados encontram-se os filmes finos de diéxido de titanio dopados com nitrogénio. Esse material é
um dos mais utilizados para aplicacOes fotocataliticas e fotoeletroquimicas devido a sua capacidade de
fotoexcitacdo de elétrons e/ou buracos. Alguns trabalhos investigam o comportamento do atrito em
semicondutores sob a aplicacdo de um campo elétrico externo, a promocdo de buracos ou elétrons
apresenta influéncia direta na forca de atrito devido a interacdes eletrénicas na interface atritada, assim,
com base nesses trabalhos, surge o questionamento: materiais fotossensiveis também apresentariam
esse comportamento tribolégico atipico, porém na presenca de radiacao? Pois, sabe-se que em filmes
fotossensiveis essa promocao de buracos ou elétrons ocorre na presenca da luz, favorecendo interacées
eletrénicas como as citadas anteriormente. Outro fendmeno interessante é a emissdo de radiacdo a partir
de atrito entre duas superficies, conhecido como triboluminescéncia, aqui cabe o questionamento: qual
seria o efeito oposto a esse? Como um sistema tribolégico se comportaria na presenca da luz? Portanto, a
partir de tais questionamentos, nesse trabalho, filmes finos de diéxido de titanio dopados de nitrogénio,
obtidos através da técnica conhecida como HIPIMS (do inglés high-power impulse magnetron
sputtering), um tipo de deposicao fisica a vapor de alta energia, serdo utilizados, como superficie de
andlise para o estudo da influéncia da radiacdo na forca de atrito.
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